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OEM:Valvo Transistor BCY59 Datasheet

BCY 58
BCY 59

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstlirker- und Schalteranvendungen

Mechanische Daten:

Gehluse: Metall, JEDEC TO-18
18 A 3 DIN 41 B76

Der Kollektor ist mit dem
Gehliuse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

Kurzdaten: BCY 58  BCY &9
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uep g = WAz, aeg 45 v
Kollektorstrom Ie = BAIX. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei ‘ﬂ ﬁ 45%c rtlﬂ‘- = BAX. 1,0 W
bei 8, $ 48% Peoy = BAX. aso ¥
Sperrschichttemperatur IJ = mAI. 200 o¢

BCY 58/59 VII ... VIII ... IX ... X

Gleichstromverstirkung

bed Up = BV, I = 2 ma B

KurgschluB-Stromverstirkung
bei 'Ilﬂ =5V, IC = 2 mA B 125-250 178=-3080  280=-500 350-T00

Transit-Frequenz d
bed uﬂ-a'r. IE-H}-!. r.r 180 MHz

Rauschzahl

bed l]m- BV, I{: = 200 upA,

f=1kHz, B = 200 He F

120-220  180-310  250-460 3B0-630

Bas

h 8 a8

™ Die Transistoren BCY 58 / BCY 59 kSnnen nach CECC 50 002 - 030,031
geliefert werden.
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BCY 58
BCY 59

Absolute Grenswerte: (giltig bis &, ) BcY 58 BCY 59
Eollektor-Emitter-Sperrapanoupg bei Up, = 01 U.p o = max. 32 4 Vv
bei IB = Oz IJ'::l g = mAX. 3z 446 v
Emitter=Sperrspanoung bei I, =0 Uﬂ- p = mAX. 7 v
Kollektorstrom: lc = WAX. 200 mA
Basisstrom: 13 = mAX. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei I\G -1 45°%c: Piog = maz. 1 L
bei 8, = 45%C: Piog = WAZ. 330 i
Sperrachichttemperaturs lJ = MAX. 200 %
Lagerungstemperatur: ‘5 ="'min. =65 %
b = max. 200 %c
Wirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lﬂ‘ U 5 0,45 K/mW
gwischen Sperrschicht und Gehluse lt.l G E 0,15 K/mW
el L ¥E Ty |
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bei &

EKennwerteq J

Transistor BCY59

Eollektor-Emitter-Restatrom

bei ﬂn

bei ll..l

bei II-

bed 'II-

Emitter-Restatrom
bei I':-n. ﬂx'-ﬂ'ﬂ

=0 Ugg

= 32 Vi

= 32V,
= 0, U“-ﬂ"l"i
= 0, IIB‘--IH\".

CE 8
CE 8
CE 8
CE 8

8. = 180°Cs

J

L I |

4, = 180%cy

Ten o

Eollektor-Emitter-Durchbruchs pannung

hi]l-ﬁ, Iclill:

Emitter-Durchbhruchspannung

bei ICI'III.. Il-:l]i.l.l

“{n}cl:n

U(Br) EB O

Eollektor-Emitter-Restspannung

bei Ic = 10 mA, I

bai I

Basisspannung
bei I': = 10 mA, I

bei I

[=]

fiir
bei

I, = 20 pA
e ™

bei 'D“
bei Uy

bei I:I":I
bei l.'l'c
Transit-Frequensz

bei “ﬂl

Raunachzahl

=65V, I
=5V, 1
-1V, 1
w1V, I

= 0,25 mi:
c-‘lﬂ-ﬂu. Ip = 2,8 mhs

= 0,25 mAs
= 100 mA, In = 2,5 mAs

o
U':‘n“l und IJ-IM Ci

= 10 pA:z
= 2 mAl

= 10 miz
= 100 mAs

=6V, Ic-‘lﬂ'ﬂ. !"llﬂ'ﬂ MHz : f

“ll::l sat
“Cl sat

UBI aat
U,
BE sat

2 aaa A
EEERE B

=

bei ﬂcnlﬁ‘l’.l =200 pA, B_= 2 kO
und f = 1 kfe, B = 200 Hzi F

Eollektorkapazitit

bei Uc‘-h}'l", Illlll,. f=1 MH2: c

Emitterkapazitit

bai Elh-ﬂ,l!l‘l’.. Ic-l}. fm]l MHz: c

L B A A A B

| i

|

 Tat

Datasheet

BCY 58
BCY 59

- 25"!:, sofern nicht anders angegeben

BCY 58  BCY 59

10 nA
10 pA
10 naA
10 pa
10 10  mnA

3z 45 W

7 r B

LY - —
100 (50...350) m¥
250 (150...T00) =V
T00 (800...850) mv

875 (750...1200) =V
200 mV

500 =V

620 (5850...T00) mv
T00 v

THO aV

180 MHz

2 (£ 8) dB

] pF

15 pF
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Eennwerte, Fortsetsung: bei lJ = 28%¢
Gleichstromverstirkung By sa/fse Vil o JIIL oo IX 2= X
bedi U . =8 ¥ > 4 >
and Ic-::_ 10 pA: B = 20 98 (=20) 180 (=40) 300 (=100)
bei 'I:I'::l =08V B - 170 250 as0n L1100
und 1= 2 mA: (120-220) (180-310) (250-460) (380-630)
bed U =17V a0 390 110
und Icﬂ- 10 mhk: » = 280 [2“} (120-400) (160-6830) (240-1000)
bed U__ = 1% >
und 17 100 mAs L A " .0
Vierpol-Eoeffizienten
ltiﬂﬂnbh Ic-EH.I-.lklh
Eunrzschlud-
Eingangswiderstand: M11¢ = 27 3,4 e 7.6 k@
Leerlauf- -4 -4 van—=d van=t
g srficlowky : hlh = 1,510 2-10 310 3+10
Eurzschlufl-
Stromverstirkung : h!h - w00 %0 e 620
Lesrlauf-
Ausgangsleitwert: boge = 8 24 % 80 us
.m} RS TITITE Fidaimam
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i T 111
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BCY 58
BCY 59

Eennverte, Fortsetzung: bei l: = 25"C

Datasheet

Schaltzeiten
bei ICI = 10 mA, IBI. -ln|r =1 mA
und I1 = 5 ki, EE = & ki, I'L = 990 @, Uhlt B= 1,8 Vi
Verzigerungszeit: t‘ = A5 ne Speicherzeit: t’ - 400 ns
Anstiegazeit: tr = 50 ne Abfallzeit: t, = LT ns
Einschal tzeit: toin ® BN {EIBD} ns Ausschaltzeit: t = 480 {5anﬂ] ns
bei IBI = 1040 mA, I“ = -IE!' m 10 mA
lndlltmﬂ.lz-TMD.HLl!ﬁR.U‘.‘BUHFt
Verzigerungeseit: ta - ] ns Speicherzeit: t. - 260 ns
Anstiegezeit: tr ] 50 ns Abfallzeit: tr = 200 ns
Einschaltzeit: t s = B8 [El&ﬂ} ns Ausschaltzeit: t_ = 450 :5ann} ns
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1, =lns
¥y 10,01

o T
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BCY 58
BCY 59
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BCY 58
BCY 59
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